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摘要(译)

一种复合透明电极，有机发光二极管及其制造方法，阵列基板和显示装
置。在复合透明电极中，在金属层（ 11 ）和透明导电氧化物层（ 13 ）
之间提供覆盖层（ 12 ）。 ），透明导电氧化物层（ 13 ）电连接到金属
层（ 11 ）。复合透明电极可以减少对金属层的损坏（ 11 ）或减少溅射
过程中的压力下降。
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